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Funkcni vzorek

6-kanalovy driver s HCPL316] pro buzeni MOSFET tranzistor{

100V/290A

tnodeaT
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vV souladu s definici uvedenou v dokumentu

Uradu viady CR, ¢&j.: 6951/2012-RVV
~Metodika hodnoceni vysledkl vyzkumnych
organizaci a hodnoceni vysledk( ukonéenych
programu (platna pro léta 2010 a 2011 a rok
2012)* je uplatiiovan funkéni vzorek ,6-
kanalovy driver s HCPL316J pro buzeni
MOSFET tranzistord 100V/290A".

Funkéni vzorek vznikl v pfimé souvislosti

s feSenim zakazky ¢. 22 9038.

Inteligentni  driver pro buzeni CMOS
tranzistord o parametrech 100V a 290A o v
diskrétnim provedeni se z hlediska funk&nosti
déli na nasledujici ¢asti: vykonovy (budici)
stupen a galvanicky oddélené zdroje. Driver je
pouzit pro napajeni H-m0stkl sloZzenych z
MOSFET tranzistorti a z diivodu funkénosti je
proto nutné mit galvanicky oddélené zdroje

pro spodni a horni tranzistory.

Systém je navrzen tak, aby splfoval
nasledujici parametry: galvanické oddéleni
vykonové a fFidici ¢asti Uisol=2,5kV (vCetné
zpétnych  chybovych  hlaseni), spinaci
frekvence 1-100kHz, ochrana vykonové
soucastky proti zkratu pomoci desaturacni

ochrany.
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